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ELEKTRONİK LABORATUVARI 

Deney # 5: MOSFET Karakteristikleri 

 

DENEYE HAZIRLIK 

1) MOSFET nedir? Nerelerde kullanılır?  

2) BJT ile MOSFET arasındaki fark nedir? 

3) FET türleri nelerdir? 

 

BİLGİ 

Analog ve dijital devrelerde anahtarlama ve güç dengeleme amacıyla kullanılan MOSFETlerde 3 adet 

bacak bulunmaktadır. Bu bacaklar gate, drain ve source isimlerini alırlar. BJTler; akımı, base uçlarındaki 

akımı kullanarak kontrol ederken MOSFETler, gate ucundaki gerilimi kullanılarak akım kontrol etmektedir. 

Çalışma karakteristiklerine göre 2 tip MOSFET vardır. 

• Depletion (Azalan) Tip MOSFET 

• Enhance (Çoğalan) Tip MOSFET 

 

Depletion Tip MOSFET (N Kanal):  

Bu tip MOSFETlerin yapılarında, Drain ve Source uçlarına bağlı iki N tipi bölgenin arasında kanal 

bulunmaktadır. Gate ucu üzerindeki gerilim 0V olduğunda bile bu kanal sayesinde Drain ve Source arasında 

belirli bir akım geçer. Gate’e (+) gerilim uygulandığında Drain-Source arasındaki kanal genişleyerek 

üzerlerinden geçen akım artar. (-) gerilim uygulandığında ise kanal daralarak geçen akım azalır. 

Enhancement Tip MOSFET (N Kanal): 

Depletion tip MOSFETlerden farkları, Drain-Source arasında bir kanal bulunmamasıdır. Gate 

terminaline bir gerilim uygulanmadığı takdirde Drain-Source arasında bir akım akmaz. Bu tip MOSFETlerde 

iki N tipi iletken ve aralarındaki yalıtkan, bir kondansatör yapısı oluşturmaktadır. Gate terminaline (+) ve (-) 

gerilim uygulanarak Drain-Source arasındaki akım kontrol edilir. 
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MOSFET denklemleri aşağıdaki gibidir. Drain üzerinden akan akımın (ID), gate ile source arasındaki 

gerilime (VGS) bağlı olduğu görülmektedir. 
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IRFZ48 model N tipi MOSFET’in bilgi kağıdı aşağıda verilmiştir. 
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MALZEME LİSTESİ 

1) IRFZ48N (Küçük işaret N Kanal MOSFET) 

2) 470Ω, 1kΩ, 10kΩ, 1MΩ direnç 

3) 2 adet 10uF kondansatör 

4) Multimetre 

5) Osiloskop 

6) Sinyal jeneratörü 

7) DC güç kaynağı 

 

DENEY 

1. MOSFET Testi 
 

MOSFET’i aşağıdaki gibi breadboarda takınız. Multimetreyi direnç ölçüm kademesine alarak D-S ile 

G-D noktaları arasındaki direnci ölçüp kaydediniz. 

 

 

RD-S=………… 

RG-D=………… 
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2. Devre-1 

 

Şekildeki devreyi kurup gerekli ölçümleri alarak tabloyu doldurunuz. 

       

 

 

 

 

 

ÖLÇÜM HESAPLANACAK 

VG VD ID rDS 

(VD / ID) 

2.00 
   

2.50 
   

3 
   

3.20 
   

3.40 
   

3.60 
   

3.80 
   

4.00 
   

4.2    

4.4    

5    
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3. Devre-2 

 
Şekildeki devreyi kurup gerekli ölçümleri alarak tabloyu doldurunuz. 

    

VDD VGS=VD (Hesap) ID 

5.0   

7.5   

10.0   

15.0   

4. Devre-3 

Şekildeki devreyi kurup gerekli ölçümleri alarak tabloyu doldurunuz. 

 

 

DD VI(p-p) Vo(p-p) AV gm 

5.0 

40 mV 

(1kHz) 

   

7.5    

10.0    

15.0    

 

DENEY SONU ÇALIŞMASI 

• İlk deneydeki değerlere göre VGS-ID, VGS-rDS eğrilerini çizdirin. 

• gm ifadesini «k» ‘ya bağlı olarak elde edin.  

• gm değerinin çalışma noktasına bağlılığını yorumlayın. Doğrusal bir kuvvetlendirme için 

çalışma noktası nerede olmalıdır? 

• Son deneyde giriş ve çıkış direncini hesaplayın. Gerilim kazancı ifadesini elde edin ve gm 

değerlerini hesaplayın. 

 


